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Clase Auxiliar 2

Problema 1 (P5 C2 2006-1 Prof. Nicolas Beltran)

El transistor JFET del circuito amplificador de la figura 1 tiene las siguientes especificaciones del fabricante V;=-3V,
Ibss=7mA y BVpe=25V.

Disenie el circuito de polarizacion que permite obtener el punto de operacion lps=5mA y Vps=10V, con V44=20V.
Asuma que C— o .
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Figura 1.




Problema 2 (P3 C2 2006-1 Prof. Nicolas Beltran)

En el circuito de la figura 2 determine la corriente l,. Considere que el voltaje en cada diodo Vp=Vge. ¢Qué
caracteristica presenta este circuito?
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Figura 2.
Problema 3 (P3 C2 2005-2 Prof. Pablo Salas)
Para el circuito de la figura 3, estudie el comportamiento de la compuerta BiCMOS —régimen permanente- para una

entrada de OV. Luego haga lo mismo con una entrada de 5V.
Con lo anterior, demuestre que esta compuerta permite el paso de sefiales entre 0V y 5V.
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Figura 3: Compuerta de Transmision BiCMOS.



